Zatacznik nr 1 do 2O
Nr Sprawy: PO.2725.3.2023

tukasiewicz
PORT

Palski Osrodek
Rozwoju

Technologil 1. ZAMAWIAIJACY:

FORMULARZ OFERTOWY

Sie¢ Badawcza tUKASIEWICZ - PORT Polski O$rodek Rozwoju Technologii
ul. Stabtowicka 147, 54-066 Wroctaw.

2. WYKONAWCA:
Niniejsza oferta zostata ztozona przez:

Ja / My, NiZe] POAPISANY/I ceiiiiiiie ettt et s

dziatajac w imieniu i na rzecz:

L.p. NAZWA ADRES/Y NIP, REGON
WYKONAWCY/OW WYKONAWCY/OW WYKONAWCY/OW
NIP:
REGON:
KRS :

3.0SOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTOW Z ZAMAWIAJACYM:

Imie i Nazwisko

Adres e -mailowy,
numer telefonu
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w zasilaczach liniowych i ptytach indukcyjnych” finansowany ze $rodkéw
- Centrum tukasiewicz na podstawie umowy nr 1/£-IMiF/Ct/2023

Stronalz4

Sie¢ Badawcza tukasiewicz - PORT Polski O$rodek Rozwoju Technologii

54-066 Wroctaw, ul. Stabtowicka 147, Tel: +48 71 734 77 77, Fax: +48 71 720 16 00
E-mail: biuro@port.lukasiewicz.gov.pl | NIP: 894 314 05 23, REGON: 386585168

Sad Rejonowy dla Wroctawia - Fabrycznej we Wroctawiu, VI Wydziat Gospodarczy KRS,

Nr KRS: 0000850580



4.Sktadajgc oferte w postepowaniu prowadzonym w trybie podstawowym z mozliwoscig
przeprowadzenia negocjacji w celu ulepszenia tresci ofert pn.:

~na dostawe czesci zamiennych do aparatury laboratoryjnej”
tukasiewicz

PORT oferuje/my realizacje przedmiotu zamdwienia w petnym zakresie objetym ZO i jej
Polski Osrodek zatacznikach tj. w OPZ .
Rozwoju
Technologii
Nr czesci Dostawa Cena brutto (PLN/EURO/USD)
1 2
1 Czesé 1
2 Czes$c¢ 2
3 Czes$c 3
4 Czesc 4
5 Czes$é 5
6 Czes$¢ 6

5. Oswiadczenia wykonawcy:

a. Oswiadczam/y, ze wykonam/y zamodwienie w terminie wskazanym w ZO.

b. Oswiadczam/y, ze uwazamy sie za zwigzanych niniejsza oferta przez czas
wskazany w ZO.

c. Termin ptatnosci zgodnie z trescig wzoru umowy stanowigcy zatacznik nr 3 do ZO

d. Oswiadczamy/y, ze:

v Nie zamierzam (-y) zleca¢ wykonania czesci dostaw podwykonawcom (nalezy
skresli¢ jezeli nie dotyczy).

v Zamierzam (-y) zleci¢ podwykonawcom wykonanie nastepujacego zakresu dostaw
(nalezy wypetni¢ ponizszg tabele, jezeli dotyczy lub skresli¢ jezeli nie dotyczy):
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L.p. Czesci zamodwienia - zakres dostaw,
jakie Wykonawca zamierza powierzy¢ Firma (nazwa) podwykonawcy
podwykonawcom
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Oswiadczam/my, ze w cenie oferty na dang czes$¢ zostaty uwzglednione wszystkie
koszty wykonania zamoéwienia.
Oswiadczam/my, ze zapoznatem/liSmy sie z tresciq ZO, jego zatacznikami,
w tym ze wzorem umowy (zatacznik nr 3 do ZO) i OPZ (zatacznik nr 2 do ZO) oraz
wszystkimi dot. ich modyfikacjami (jezeli dotyczy) i w petni akceptujemy ich tresc.
W przypadku uznania mojej oferty za najkorzystniejsza podpisze umowe na
warunkach okreslonych w ZO w terminie wskazanym przez Zamawiajacego.
Oswiadczam/my, ze wypetnitem/liSmy obowigzki informacyjne przewidziane w
art. 13 lub art. 14 RODO* wobec o0sdéb fizycznych, od ktérych dane osobowe
bezposrednio lub posrednio pozyskatem/liSmy w celu ubiegania sie o udzielenie
zamoéwienia publicznego
w przedmiotowym postepowaniu**,
Oswiadczam/my, ze dostawy dotyczace przedmiotu zamoéwienia: beda/nie beda*
prowadzi¢ (niepotrzebne skresli¢) do powstania u Zamawiajacego obowigzku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towardw i ustug.
Powyzszy obowigzek podatkowy bedzie dotyczyt zakresu wskazanego
W ponizszej tabeli:

Lp. Nazwa(rodzaj) towaru/ustugi Wartos¢ bez kwoty podatku

*skresli¢ niepotrzebne
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W przypadku nie skreslenia zadnej z powyzszych pozycji, Zamawiajacy uzna, iz po
stronie Zamawiajacego nie powstanie obowigzek podatkowy. Powstanie obowigzku
podatkowego u Zamawiajgcego bedzie miato zastosowanie w przypadku:

v wewnatrzwspdlnotowego nabycia towardw,

v' importu ustug lub towardow.

Oswiadczam/my, ze jako wykonawca jestem/sSmy (niepotrzebnie skresli¢):
- mikro przedsiebiorstwem
- matym przedsiebiorstwem
- $rednim przedsiebiorstwem

Informacje sq wymagane wytacznie do celéw statystycznych.

— Mikroprzedsiebiorstwo: przedsiebiorstwo, ktére zatrudnia mniej niz 10 oséb i
ktérego roczny obrot lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionéw
EUR.

— Mate przedsiebiorstwo: przedsiebiorstwo, ktére zatrudnia mniej niz 50 osdb i
ktérego roczny obrét lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionéw
EUR.

- Srednie przedsiebiorstwa: przedsiebiorstwa, ktore nie sq
mikroprzedsiebiorstwami ani matymi przedsiebiorstwami i ktéore zatrudniajq
mniej niz 250 osdb i ktérych roczny obrot nie przekracza 50 milionéw EUR lub
roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionéw EUR.

k. Oswiadczam/y, ze oferta i zatgczniki zawierajg/ nie zawierajg (niepotrzebne
skresli¢) nastepujace informacje, ktore stanowig tajemnice przedsiebiorstwa w
rozumieniu przepisow ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji:

....................................................................................................... ( w przypadku
nieskreslenia niepotrzebnego przez Wykonawce, Zamawiajacy uzna, ze oferta i
zatgczniki nie zawierajq tajemnicy przedsiebiorstwa)

*Rozporzgdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016r. w sprawie ochrony o0soéb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016,
str. 1)**W przypadku, gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niz
bezposrednio jego dotyczacych Ilub zachodzi wytgczenie stosowania obowigzku
informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO, winien tresci
niniejszego oswiadczenia przekresli¢ i dodac zapis ,nie dotyczy”.

UWAGA:

Formularz ofertowy winno zosta¢ sporzadzone, pod rygorem niewaznosci w
formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym lub skanem z odrecznym podpisem
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